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明新科技大學 100 學年度研究所考試入學招生試題卷

考試准考證號碼
r.r.L
!lP 弓之手牛目系所類別

日期(考生請填入)

1∞V4丘4第二節電子學電機工程系碩士班(電機組)

※答案須寫在答案卷內，否則不予計分。

1 求圖 l 中的電流 10及二極體電壓 VO'其中 Voo=5V and R=lldl' 假設二極體的 Voo=0.65V 及 ro=20Q 。

(10%)

and C=O.lμF' 求比電路的 -3dBR=10K .Q几(S)/ 盯 (S) ，1，民言丈transfer function2. 求圖 2 中的

bandwidth 0 (10%)
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(15%)AV=ν。/VIO3. 如圓 3 '假設 operational amplifier 為理想放大器，求 voltage gain

主

+
v
o
-
-
-
-

LR2

+
ν

圖 3

第 頁，共 4 頁



明新科技大學 100 學年度研究所考試入學招生試題卷

~戶丹類別 牙千目
kk I一

即手之

准考證號碼

(考生請填入)

中
吼
叫
抽
約

2
j
J
考
日

電機工程系碩士班(電機組) 電子學 第二節 l∞/的4

4. 一個理想運算放大器的等效電路模型如圈 4 ，有關其輸入阻抗 Ri 、輸出阻抗 Ro 、電壓增益 Av 之理

想特性，請從下列號碼中寫出正確之答案:

(1)尺=0 ，九三O，~=∞，(2) Ri =∞，凡=O，~=∞，(3) Ri =叫R。=∞，~二∞，

(4) ~ =∞，Ro =∞，~= O. 0 (10 %)
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圖 4

5. 一個反相放大器如圖 5 '請解釋: (α) 虛短路 (Virtual short)? (b) 虛接地 (Virtual ground)? (10 %)
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rJf.
面(b)6 ' (α)請寫出 ν。和 VI 及巧的關靜、式，

(10 %)RJ = R2 = R3 = R4 時，請寫出 ν。和VI 及巧的關俘、式。

Amplifier) 如圓一個差分放大器 (Di宜erence6.
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7. 如圓 7' 假設 operational amplifier 為理想放大器 and having zero initial voltage of capacitor' (i) 求 the

，(ii) 根據圖 7 的 RandC 值 and waveform 0也 terms of 咒，R，and Ctime domain expression of V0

(15%)片 ，學會 waveform of V0 (t) for a星t 三至 2 牙少 。
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8. 在圖 8 中的 current mirror circuit e電流鏡) ，其中Voo=Vss= 凹， two transistors Q1祖d Q2 有相同的

channel length and width with eJ1nCoJ (W / L) =l mA1V2 and Vt=l V 0 當 Q2 ope叫es in the 叫 ll'ation

regIOn' 求 R 值使得 ID2=0.5mA0 (10%)
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圖 8

9.一個 N 通道 MOSFET 電路如圖 9 ，其電晶體參數:
1. ，W 勻

只=0.6V ，九=叫Cox= 200μAI 戶，L =0.8μm ，W=4μm ， 其 ID=-k 一eVes 一只/，若1D =80μA ，2 n L
求丸之值。 (10 %)
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